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Resumen: En el presente proyecto se fabricaran junturas ferromagnéticas / 6xidos semiconductores y se disefiaran
distintos tipos de arquitecturas o dispositivos en los que se usardn micro/nano- estructuras y peliculas delgadas. Se
propone el uso de dxidos semiconductores no magnéticos, magneto-diluidos o magnéticos, basados principalmente
en ZnO, y fundamentalmente con la caracteristica de ser fotosensibles. Se estudiara la respuesta fotoconductora y de
magneto- transporte de dichas junturas al cambiar el estado de magnetizacion del ferromagneto. Se es- tudiara
tanto la inyeccién de espines desde el ferromagneto al semiconductor asi como el paso de electrones (o huecos) no
polarizados desde el semiconductor al ferromagneto. Ademas, se analizard el comportamiento de la juntura al
modificar el material ferromagnético, como por ejemplo, al reemplazarlo por éxidos de metales de transicidn (Lal-
xSrxMnO3 o el Lal-xCaxMnO3 ) y al sustituir el ZnO por SrTiO3-d , el cual presenta fotoconductividad persistente, o
al intercalar una barrera aislante de unos pocos nandmetros entre el ferro- magneto y el semiconductor (MgO u
Al203). Finalmente, en una variante del experimento principal, se afiadird otro electrodo ferromagnético en la
configuracién FM/S/FM vy se in- vestigara la respuesta fotoconductora de esta vélvula de espin.
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